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UNF 14821 T 
 

Beschreibung:  
 
ST Board-Mount Receptacle aus Metall, Gewindeausführung mit Gewinde 3/8-32 UNEF-2A, 
bestückt mit einer 850nm-LED für Standard-Anwendungen mit der 50/125µm oder 
62,5/125µm Gradientenindex-Faser bis ca. 2km Reichweite. 
 
 Anschlußbelegung:
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Abmessungen:   
 

tand: 11/07⋅ Technische Änderungen vorbehalten  OC14821T.doc ⋅ 22.11.07 /O. 
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1 = Anode, Pin gekürzt 
2 = Kathode 
3 = n.c.   (Chip-Träger) 
 
Lieferumfang: 
 
• vergossenes Bauelement 
• Mutter  3/8“-32 UNEF-2A 
• Fächerscheibe, innengezahnt 
• Befestigungsschrauben 2-56 
• Staubschutzkappe 
 

echnische Daten

urchlassstrom .................... 50 mA typ. 
pitzenstrom ........................ 100 mA (m. Kühlkörper) 
erlustleistung ..................... 85 mW  typ.,  200 mW max. 
urchlassspannung .............  1,8 V (typ.) - 2,0 V bei IF = 100 mA 
perrspannung .................... 1,0 V  bei IF = 10 mA 
perrstrom ........................... 10 µA bei VR = 5 V 
renzfrequenz ..................... 85 MHz 
nstiegszeit ......................... 6 ns typ. bei 25 °C, 10-90% 
bfallzeit .............................. 6 ns typ. bei 25 °C, 90-10% 
ellenlänge ......................... 850 nm 
pektrale Bandbreite ........... 35 nm  typ. 
ingekoppelte Leistung ........ 10 µW (-20,0 dBm) min. bei IF = 50 mA *  
erating ............................... -0,02 dB/°C   typ. 
aterial Receptacle ............. Neusilber 
ennzeichnung .................... UNF14821T 
etriebstemperatur .............. -20 bis +65 °C 
agertemperatur .................. -30 bis +95 °C 

 
* 50/125µ GI-Faser, ϑ = 25 °C 


